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Technische Daten CDV 60

Ausgangsleistung
(gemessen an 4 Ohm, 1 % Klirrfaktor)

Musikleistung 2 x 30 Watt
Sinus-Dauertonleistung 2 x 18 Watt
Leistungsbandbreite

(nach DIN 45 500) 10 Hz - 35 kHz
Klirrfaktor

(gemessen bei 15 Watt und 1 kHz) <03%

Eingédnge Empfindlichkeit
Phono-Magnet (entzerrt nach CCIR) 2,6 mV an 47 kOhm
Tuner 300 mV an 470 kOhm
Tape (4 Ch, 2 CH) 300 mV an 470 kOhm
Dampfungsfaktor > 25
Ubertragungsbereich

(gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler)
10Hz-35kHz*15dB

Kiangregler
Bésse bei 40 Hz + 15 bis- 16 dB
Hoéhen  bei 12,5 kHz + 15 bis- 15dB

Lautstarkeregelung
Vierfach-Drehwiderstand mit abschaltbarer physiologischer
Regelcharakteristik.

Reverse -Schalter
fiir Frant/Rick-Umkehrung

Balanceregler
(4 Einzelregler)

Betriebsarten (Mode-Schalter)
Stereo, 2 x Stereo, 4 Channel, SQ-Decoder, Multi-Decoder

je+ 4 bis- 45 dB

Stereo/Mono-Schalter

Ausgdnge
4 Lautsprecherbuchsen (DIN 41 520) 4-16 Ohm
flir zwei Lautsprecherpaare, einzeln schaltbar
Kopfhdrer-AnschluRbuchse 1/4 inch. koaxial
1 fiinfpolige Normbuchse (DIN 41 524) "Quadro-Aux"’
Fremdspannungsabstand
bezogen auf Na =2 x 50 mW:
niederohmiger Eingang >50dB
typischer Wert 56 dB
hochohmige Eingange >50dB
typischer Wert 60 dB
bezogen auf Nennleistung
niederohmiger Eingang >60 dB
typischer Wert 65 dB
hochohmige Eingange >70dB
typischer Wert 75 dB
Ubersprechdimpfung bei 1 kHz >45 dB
Leistungsaufnahme ca. 110 VA
Netzspannungen 110,117, 220,240V
Sicherungen Netz: 220,240 V 1x 0,315 A trage
110,117 V 0,630 A trage
Stromversorgung: 2 x 0,630 A trage
Endstufen: 4 x 1,600 A trage

Bestiickung

3 integrierte Schaltungen (IC's)
43 Silizium-Transistoren

5 Silizium-Leistungstransistoren
15 Silizium-Dioden

8 Silizium-Stabilisierungsdioden

420 x 108 x 350 mm (B x H x T)
ca. 6,7 kg

Abmessungen

Gewicht

Dual Gebruder Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald




Funktionsbeschreibung

Blockschaltbild CDV 60

Der HiFi-Stereo-Verstdrker Dual CDV 60 be-
sitzt eingangsseitig ein Drucktastenaggre-
gat. Um das Ubersprechen zuwischen den Kan&d-
len klein zu halten liegt ein Teil der Kon-
taktfedern auf Masse, und dient als Abschir-
mung-.

Vom Eingangsimpedanzuandler (II) wird das
ankommende hochohmige Signal niederchmig an
den Wiedergabeschalter, bzw. Uber den SQ-

Fig. 1

Decoder (III) und die Multi-=Matrix (IV) zum
Mode-Schalter (Betriebsartenschalter) gege-
ben. Es folgt derZwischenverstdrker (VII),
der das Signal um ca. 9,5 dB verstdrkt.
Uber die Schalter "S 13" und "S 14" "Loud-
ness" und die Regler P 100 und P 1017 ge-
langt das Signal in den IC-Verstdrker (V).
Vom Impedanzwandler (VI) wird das Signal
niederohmig zum Universal-Treiber (VIII) ge-
geben, der die fir die Endstufen erforder-
liche Steuerleistung zur Verfigung stellt.

Zum Schutz der Endstufen ist das Gerat
mit einer elektrischen Strombegrenzung
ausgestattet.
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Vorverstarker (1)

Der Vorverstédrker ist zweistufig ausgelegt
T 520, T 521. Er besitzt eine freqguenzab-
hdngige Gegenkopplung. Die Entzerrung er-
folgt in Stellung "PU-MAGNET" mit 3180, 318
und 75 ps der Schneidkennlinie entsprechend.
Frequenzbestimmende Bauteile sind R 525,

C 524 und C 525. Bei 1000 Hz ist die Ver-
stdrkung 41 dB (ca. 120-fach). Zur Symme-
trierung der beiden Kandle dient der Regler
R 526, der es gestattet, die Verstdrkung im
linken Kanal dem rechten Kanal anzupassen.

Eingangswahischalter

Der Eingangswahlschalter ist als Druckta-
stenaggregat ausgefiihrt. Um das Uberspre-
chen zwischen den Kan&dlen klein zu halten,
liegt ein Teil der Kontaktfedern auf Masse
und dient als Abschirmung. AuBerdem sind

die nicht angeschalteten Eing&nge gegen Mas-
se kurzgeschlossen.

Eingangsimpedanzwandler (l1)

Der Dual CDV 60 wurde am Eingang mit einem
Impedanzwandler ausgestattet, der das an
den Eingangsbuchsen anstehende hochohmige
Signal niederohmig auf den Betriebsarten-
schalter (Mode-Schalter) bzw. zur Multi-
Matrix (IV) und dem SQ@-Decoder (III) gibt.

SQ-Decoder (1)

Der SQ-Decgder besteht aus dem IC-Baustein
XC 1312 und der dazugehdrigen vom Hersteller
empfohlenen Beschaltung, in der die Decodie-
rung des S5Q-Signals realisiert wird.

Multifonie-Decoder (IV)

Durch die Transistoren T 600, T 601, T 602,
T 603 und die Widerstdnde R 608, R 609,

R 610, R 611 findet die Decodierung
rechter Kanal

linker Kanal - 5 und
rechter Kanal - iiﬂﬁé%_ﬁéﬂéi

statt. Der Kanal hinten links ist phasen-
gleich mit vorne links, da durch T 600 und
T 602 jeweils eine Phasenverschiebung von
1800 erfolgt.

Im rechten Kanal wird nur durch T 601 die
Phase gedreht. Der nachfolgende Transistor
T 603 arbeitet als Impedanzuwandler. Deshalb
ist das Signal hinten rechts gegen vorne
rechts um 1809 phasenverschoben.

Zwischenverstarker (VIi)

Der mit den komplementdren Transistoren

T 640, T 641 bestlickte Zuwischenverstdrker
sorgt fir eine optimale Anpassung des IC-
Verstdrkers.

(Spannungsverstdrkung 9,5 dB, ca. 3~fach)

Lautstarkeregler

Der als 4-fach Drehuiderstand ausgebildete
Lautstdrkeregler ist mit einmem Abgriff fir
die physiologische Lautstdrkeregelung ver-
sehen, zuschaltbar mit dem Schalter LOUDNESS.

IC-Verstarker (V)

In dieser Verstarkerstufe findet ein in der
Computertechnik bewghrter integrierter Ope-
rationsverstédrker der Serie 709 Verwendung.
Seine Leerlaufverstirkung (typ. Wert) ist

93 dB, ca. 45 000-fach. Durch die Gegenkopp-
lung, die die Verstdrkung auf ca. 17 dB re-
duziert, werden beste Ubertragungseigen-
schaften erreicht, z.B. sehr kleiner Klirr-
faktor.



Impedanzwandier (V1)

Uber den Transistor T 720 gelangen die nie-
derohmigen Signale hochohmig an die Quadro-
Aux-Buchse.

Elektronische Sicherung (I1X)

Die Endstufen des CDV 60 sind elektronisch
gegen zu niedrige AbschluBwidersté&nde ein-
schlieBlich KurzschluB am Lautsprecheraus-
gang gesichert. Die zur Verstdrkung der po-
sitiven Halbuellen vorgesehene Transistor-
kombination T 301, T 303 wird wie folgt ge-
schitzt:

Der Spannungsabfall am Emitterschutz-Wider-
stand R 305 &ndert sich in Abh&ngigkeit vom
StromfluB. Uber einmen Spannungsteiler, be-
stehend aus R 820, R 821, wird der Transi-
stor T 821 angesteuert, der mit dem Treiber-
transistor T 820 verkoppelt ist. Dadurch
wird eine wirksame Strombegrenzung erreicht.

Die Strombegrenzung der Transistoren T 302
und T 304 die der Verstdrkung der negativen
Halbuwellen dienen, erfolgt in dhnlicher Wei-
se. Der Spannungsabfall am Schutzwiderstand

R 307 gelangt iiber den Spannungsteiler R 822,

R 823 an die Basis von T 820. Dieser Tran-
sistor bildet einen NebenanschluB zur Basis-
Emitterstrecke von T 300 und verhindert da-
mit eine Uberlastung von T 300 und T 304.

Priif-und Justierdaten

Stromaufnahme

im Leerlauf an 220 V 60 - 80 mA
bei Vollast, 18 W
(8,5 V an 4 Q/Kanal) 430 - 510 mA
Betriebsspannungen
Endstufe im Leerlauf + 21 = 23V

Spannungsabfall bei Vollast

(2 x 18 W) = 6V
Speisespannung X + 21,5 bis + 25,5 V
Speisespannung Y + 13,5 bis + 16,5 V
Speisespannung Z - 13,5 bis - 16,5 V

Thermosicherung (Netzteil)

18 W (1000 Hz) Ausgangsleistung an 4 Q ein-
stellen, beide Kan&dle kurzschlieBen und die
Netzstromaufnahme messen.

Sollwert nach ca. 2 Sekunden
KurzschluB 450 - 490 mA

NachH 5 - 10 Minuten KurzschluB muB der Ther-
moschalter die Netzspannung unterbrechen.
Nach weiteren 1 - 3 Minuten soll das Gerat
wieder betriebsbereit sein (Thermoschalter
geschlossen).

Elekfronische Sicherung (Endstufe)

18 W (1000 Hz) Ausgangsleistung an 4 Q ein-
stellen und die Kandle nacheinander kurz-
schlieBen, bzw. mit 2 Q abschlieBen. Der je-
weils nicht geprifte Kanal bleibt offen.

Stromaufnahme bei KurzschluB 280 - 310 mA
Stromaufnahme bei 2 @ AbschluB 290 - 320 mA

Achtung! Die Stromaufnahme muB bei Kurz-
schluB niedriger sein wie bei 2 @ AbschluB.

Bei diesem Schaltungskonzept sind die Span-
nungsteiler so ausgelegt, daB der Einsatz-
punkt der Strombegrenzung durch den An-
schluBuiderstand beeinfluBt wird. Bei zu
niedrigem AbschluBwiderstand oder Kurz-
schluB setzt die Strombegrenzung wesentlich
friher ein, um die thermische Belastung der
Endtransistoren gering zu halten.

Netzteil

Ein streufeldarmer Schnittbandkern—-Netz-
transformator fiir Netzspannung von 110,
117, 220 und 240 Volt, dient der Stromver-
sorgung.

Jeder Kanal besitzt eine separate Gleich-
richtung mit den Siebkondensatoren C 304,
C 305.

Die Endstufen werden direkt versorgt, wéh-
rend die Vorstufen eine stabilisierte Span-
nung erhalten.

Mit den Z-Dioden D 913 werden plus 15 VU mit
D 914 minus 15 V, mit D 901 plus 23,5 V
stabilisiert.

Durch entsprechende Dimensionierung der
Siebketten ist gewdhrleistet, daB beim Ein-
schalten des Verstdrkers keine stdrenden
Impulse an die Lautsprecher gelangen.

Ruhestrom

nach ca. 2 Minuten Betriebszeit

an der Sicherung gemessen

(positive Spannung) max. 35 mA
einstellbar mit R 301

Kurzbezeichnung fir Regler, Schalter und

Einstellun

La = Lautstédrkeregler VOLUME
Fe = Pegelregler FRONT
Re = Pegelregler REAR
K1 = Klangregler (BASS, TREBLE)
Sit = Betriebsartenschalter
in Stellung STEREO
2 St = Betriebsartenschalter

in Stellung 2 x STERED
4 Ch = Betriebsartenschalter
in Stellung 4 CHANNEL
5Q = Betriebsartenschalter
in Stellung SQ

Mu = Betriebsartenschalter
in Stellung MULTI

Ph = Taste PHONO gedriickt

Tu = Taste TUNER gedriickt
Lou = Taste LOUDNESS gedriickt

Qu = Taste QUADRO gedriickt

Rev = Taste REVERS gedriickt

1 = Regler offen

2 = Regler in mechanischer Mittenstellung
3 = Regler zurilickgedreht

6 = Regler 6 dB unter Vollaussteuerung
40 = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung

Verstdrkungsabgleich

Taste 4 CHANNEL driicken, 4 Ch, La 1, Fr 2,
Re 2

1000 Hz ca. 290 mV am Eingang 4 CHANNEL
einspeisen, alle vier Kandle ansteuern.




Mit R 104 (untere Regler) 290 mV an der
Quadro-Aux-Buchse (Kontaktfedern 3/2 und
5/2) einstellen.

Rev
Mit R 104 (obere Regler) ebenfalls 290 mV
an der Quadro-Aux—-Buchse einstellen.

IC-Verstarker

Tu, 2 5t; La 1, K1 2, Fr 2, Re 2

1000 Hz, ca. 290 mV am Eingang TUNER ein-
speisen, beide Kan&dle ansteuern.

Mit R 103 8,5 V an 4 Q/Kanal FRONT ein-
stellen.

Ausgangsspannungen:

Lautsprecher 1, an 4 Q/Kanal 8 -9V
Lautsprecher 2, an 4 Q/Kanal 8 -9V
Kopfhorerbuchse, an 400 Q/Kanal 4,5 = 5 V
Tonbandausgidnge (Kontaktfedern 1/2 und 4/2)

mit 10 kQ abgeschlossen

Band-Front
Band-Rear

3 - 3,3 mV
3 - 3,3 mV
Den Lautstdrkeregler im gesamten Regelbereich
auf Parallelitdt der Reglerbahnen Uberprifen.

Kanalabweichung K 1/K 2
im Bereich zwischen La 1 und La 2 max. 3 dB
im Bereich zwischen La 2 und La40 max. 5 dB

Klirrfaktoren

Tuy Sty La 1, KL 2, Fr 2, Re 2
gemessen Uber TUNER-Eingang bei 40 Hz, 1 kHz
und 12,5 kHz.

Ausgangsleistung 15 W (7,8 V)

an 4 Q/Kanal =0,5%
Ausgangsleistung 1 W (2 V)
an 4 Q/Kanal =0,3 %

Klangregler

Tu, St, La 1, K1 2, Fr 2, Re 2

1 kHz und 40 Hz ca. 40 mV am Eingang TUNER
einspeisen. Bei 40 Hz mit R 700 Pegelgleich-
heit zu 1 kHz an 4 Q/Kanal FRONT einstellen.

K1 1

BaBanhebung bei 40 Hz 13 = 17 dB
Hohenanhebung bei 12,5 kHz 14 - 17 dB
K1 3

BaBabsenkung bei 40 Hz 14 - 18 dB
Hohenabsenkung bei 12,5 kHz 14 - 17 dB
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel
Kanalabueichung K 1/K 2 max. 3 dB

Physiologische Lautstdrkeregelung
Tu, St, La 40, K1 2, Lou, Fr 2, Re 2
Hohenanhebung bei 12,5 kHz 3 - 7 dB

BaBanhebung bei 40 Hz 12 - 15 dB
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB
Linearitdt des Verst&drkers

Tus Sty La 64 K1 24 Fr 2, Re 2

Abweichung von der 0 dB-Linie

zwischen 40 Hz und-12,5 kHz + 1,5 dB
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB
La 40 v

Abweichung von der 0 dB-Linie

zwischen 40 Hz und 12,5 kHz + 1,5 dB
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Symmetrie des Vorverstdrkers

Ph, St, La 1, Fr 2, Re 2

1000 Hz ca. 2 mV am Eingang PHONO einspei-
sen. Mit R 526 die Ausgangsspannung von
FRONT links und FRONT rechts symmetrieren.

Frequenzgang des Vorverstarkers

Ph, St, La 1, Fr 2, Re 2
1000 Hz ca. 0,2 mV am Eingang PHONO einspei-
sen.

BaBanhebung bei 40 Hz 17,5 dB + 2 dB
Hohenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB
Pegelregler FRONT, REAR

Tu, 2 Sty La 1, K1 2

1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen.
Regelbereich der

FRONT-Regler ca. + 4 dB bis - 45 dB
Rev

Regelbereich der

REAR-Regler ca. + 4 dB bis - 45 dB

Rechteckverhalten

La 1, K1 2, Fr 2, Re 2
500 Hz (Impulsfrequenz) einspeisen, 1 V am
Frontausgang einstellen an 4 Q/Kanal.

Priifen tUber alle linearen Eingdnge und in
allen Betriebsarten, auBer SQ.

Kontrolle und Beurteilung der Rechteckim-
pulse (Oszillogramm Fig. 2)

Fig. 2 Rechteckverhalten
an der QUADRO-AUX.-Buchse gemessen

SQ-Decoder

Tuy St K1 24 Fr 2, Re 2

1000 Hz ca. 200 mV am Eingang TUNER einspei-
sen, beide Kan&dle ansteuern, AUX-Buchse
(Kontaktfedern 3/2 und 5/2) mit 47 kQ abge-
schlossen, mit dem Lautstdrkeregler 4 V an

4 Q/Kanal FRONT einstellen.

sQ

Ausgangsspannung

an 4 Q/Kanal FRONT 3 - 4
an der AUX-Buchse (rear) 40 - 80 mV
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

(0szillogramm Fig. .3)



Fig. 3 SQ-Decoder
an der QUADRO-AUX.-Buchse gemessen

Nur rechter Kanal angesteuert

Ausgangsspannung

an 4 Q FRONT rechts 3 - 4 v
an 4 Q FRONT links 0,2 - 0,4V
Nur linker Kanal angesteuert
Ausgangsspannung

an 4 Q FRONT links 3 - 4 v
an 4 Q FRONT rechts 0,2 - 0,4V
Beide Kan&dle ansteuern

Abweichung von der 0 dB-Linie

bei 40 Hz + 1,5 dB
bei 12,5 kHz + 1,5 dB
am AUX-Ausgang

bei 40 Hz + 3 dB
bei 12,5 kHz + 3 dB
Kanalabuweichung K 1/K 2 max. 3  dB

Multifonie-Decoder

Tu, St, K1 2, F& 2, Re 2

1000 Hz ca. 200 mV am Eingang TUNER einspei-
sen, beide Kanidle ansteuern und mit dem
Lautstdrkeregler 4 V an 4 Q/Kanal einstel-
len, AUX-Buchse mit 47 kQ abgeschlossen

Mu

Ausgangsspannung an der

AUX=Buchse 60 - 90 mV
Phasenlage R/L 18p0°

(0szillogramm Fig. 4)

Fig. 4 Multi-Matrix
an der QUADRO-AUX.-Buchse gemessen

Eingangsempfindlichkeit

fiir 2 x 18 Watt Ausgangsleistung
(8,5 V an 4 Q/Kanal?

PHONO 2 - 3 mVy
Linear~-Eingadnge 270 = 310 mV

Ubersteuerungsfestigkeit der Vorstufen

Sty La 2; KL 2, Fr 2; Re 2

Eingang PHONO, bezogen auf 2,5 mV = 22 dB
Linear-Eingédnge, bezogen auf 290 mV = 22 dB
StSrspannungen

Tu, 8ty La 1, K1 2, Fr 2, Re 2
TUNER-Eingang mit 47 kQ abgeschlossen
Stérspannung

am Ausgang FRONT an 4 Q/Kanal max. 2 mV
La 3 max. 0,8 mV
am Ausgang AUX max. 0,15 mV
SQ, La 1

Stérspannung

am Ausgang FRONT an 4 Q/Kanal max. 10 mU
am Ausgang AUX max. 0,3 mV
Mu

Stdrspannung

am Ausgang FRONT an 4 Q/Kanal max. 10 mV
am Ausgang AUX max. 0,4 mV

Montagehinweise zum Ausbau des Regelver-—
stérkers

Die Drehkndpfe abschrauben und die beiden
Blechschrauben (1) herausdrehen. Dann die
zwei seitlich angebrachten Blechlappen (2)
hochbiegen und die Frontblende (3) zusammen
mit den Haltewinkeln (4) nach vorne heraus-
ziehen.

Den Regelverstirker (5) etwas nach vorne
ziehen und von der Grundplatte abheben. Nach
dem Herausdrehen der je zwei Zylinderschrau-
ben (6) und dem L&sen der Kabel-Steckverbin-
dungen kann der Regelverstarker aus dem Ge-
rdt genommen werden.

Der Einbau erfolgt in entsprechend umgekehr-
ter Reihenfolge.

Fig. 5




Fig. 6 Abgleichpositionen und Lageplan der Steckmodule
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AnschluBplatte 229 954
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Fig. 12 LautsprecheranschluBplatte 232 456 (Leiterseite)
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Fig. 14 Vorverstdrker I Schaltbild
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Fig. 18 SQ-Decoder III Schaltbild
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Fig. 20 Multifonie-Decoder IV Fig. 21 Multifonie-Decoder IV
Schaltbild 232 462 (Leiterseite)
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Fig. 24 Impedanzwandler VI Fig. 25 Impedanzwandler VI
Schaltbild 232 457 (Leiterseite)
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Fig. 28
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Fig. 30 Elektronische Sicherung IX
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Stromversorgung 232 448 (Leiterseite)
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Ersatzteile

Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
1 229 965 Verstdrkergehduse nuBbaum kpl. ......... 5090000 5 1
229 966 Verstdrkergehduse weiB kpl. .......c..... e 5 1
2 232 445 Grundplatte kpl: cicswsanss ¥ (501 B 48 8 R B 8 86, 3 R e e e e 1
230 954 Zylinderschraube B 3,9 X 79 cevewwssowsonosnnsss 6
229 805 Kabelhalte® wesaweismmnsssosc s ssnsssseisnssssess 2
3 229 856 Rickwandrahmen ........ R o8 i 19 80 (@ B 6 68 B E 1
4 223 794 Liftungsgltter wessissssces swmssn % 0 8 80 8 g e 0 RS 8 1
5 209 461 Flanschsteckdose 5-polig ...ovevven.. o wie s w4 6 6
G 1 216 414 Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 ufF/16 V ....... 1
R 105 216 697 Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 W/10 % .v.v.ov.... . 2
6 222 041 Lautsprecherbuchse 2-polig ......... ot ol ) 47 4 e e @ 4
7/ 229 853 Listerklemme 5-polig ...eveevonn SGG o B oD s 1
227 468 Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6 5 s swms s wWE §E 2
8 232 447 Fronthlende kple sessessssas §a 0 B B 7 ) 15) 5108 (0] o0 8128 oo e 1
210 284 Linsenblechschraube mit Kreuzschlltz B 2,9 x 6,5 2
210 586 Scheibe 3,2 x 7 % Dsb  wicssens ¥ 8 B ¥ o e & R e 2
9 222 355 Dual—Zeichen .......... 000 H0DCa 0T T DO T veswes 1
10 223 532 Leuchtstab «.siessus W0 e 6 8 R R R S e T TRt 1
200 444 Federscheibe ...cccveeenen 0000 000D 00T e0q os i atie) ¥ 1
11 229 817 Blende sisemsuswsmms semsess SRR P e s i@as 1
12 229 982 Drehknopf (Front, Rear) .......... e & 8w s “w e 4
13 223 148 Drehknopf (Klangregler) ......... SR e . e 2
14 225 959 Drehknopf (Lautsté&rkeregler) ......... o1 5% 5 B e B 6 1
15 229 589 Drehknopf (Uahlschalter? 551 0 o 8 s e e ceeeen 1
16 226 346 Kopfhorerbuehse cesssswsmensens 516 30 9 8 B8 B 9 e 1
224 3 AbQBCKTANG s s 506 mh o ®inmesse o DD DT 00D O OO T DO O T 50 1
17 229 906 Lampenfassung «.eceenss 8B R (S R (6 e § 08 61 B 808 Bk B 8 e 1
229 945 Glassockellampe 7 V 0,3 A 5000 oa DGO o ot s i i e 2 @ e 1
18 232 442 Netztrafo kple wsessowos GRS R s e s S R e 1
221 728 Senkschraube ....... SR G Ao R T o G0 GOm0 0T DO o e 4
225 293 Senkscheibe «.cccouenn S e s e e o B8 B SR S 4
229 830 Durchfihrungstlille ....cciieeerrnrocecscnncnnnan 4
19 229 954 AngchluBplatte ciwsesossonmss e G BT 1
C 40 224 886 Papierkondensator 47 nF/250 V ~ /20 % v..vuuunn. 1
20 209 738 G-=Schmelzeinsatz T 0,5 A ..civienennnnennnnn vies 1
209 737 G=Schmelzeinsabz T 140 B cssesisasivesasis e s 1
21 217 883 G-Schmelzeinsatz T 0,63 A ...veveneen. 0000 0T 5 GogT 2
20, 220 141 Netzkabel kpl. ...... sie e v 8 S @ e w e 5§ 8 06 8088 @ 1
23 232 446 Verpackungskarton kpl. ...cevcenenn T SR S 1
24 229 970 Bedighungsanleitling s.ewssussenmsamniseons s s W 1
231 032 Schaltbild saswesss 8§ B T e e 40 0080 5000 0T 1
Steuerverstarker
25 232 465 Steuerverstdrkerplatte kpl. mit Tastenaggregat . 1
26 233 675 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste
(PHONO, TUNER, QUADRO AUX.) veveve... 20T G0 G 0T T 3
27 233 677 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste (MONO) 1
28 233 674 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste
(TAPE, 4 CHANNEL§ ............. © WS B 8 R % 2
29 233 673 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste
(LOUDNESS, REVERSE) v.veeveoon. D0 B e O T T 2
R 101 223 898 Schicht-Widerstand 10 kKQ/0,30 UW/5 % veeeienenn. 2
R 102 223 219 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 U/5 % +.veueen. . 4
R 103 222 959 Einstellregler 5 kQ/lln 82 40818 1 A ok 3% 8l R e 2
C 100 216 653 Elyt-Kondensator 1000 ufF/ 35 v .. 1
C 101 228 496 Keramik=Scheiben-Kondensator 560 pF/500 V/10% 1
C 102 229 907 Folien-Kondensator 0,33 uF/100 V/ 5% 4
C 103 216 664 Elyt-Kondensator 1 WF/ 35 V.. 5
C 104 * 216 664 Elyt-Kondensator 1 uF/ 85 \ ¥ 5
C 105 216 664 Elyt-Kondensator 1 ufF/ 35 v 5
C 106 216 664 Elyt-Kondensator 1 uF/ 35 v .. 5
C 107 216 664 Elyt-Kondensator 1 uF/ 35 v ‘ 5
Vorverstédrker
30 T 232 464 Vorverstédrkerplatte kpl. § e S S 8§ e 1
T 520 209 863 TranS818EOT BL T3 L e e ocawmiorsimwons sms o wasoemons . n 4
T 521 209 863 Transister BC 173°C sissssamssns SEEmE EEEmE BB e s 4
R 520 223 216 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 U/E 7 € wae s s 4
R 521 223 258 Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 U/5 % ......... 4




r~ Pos Art.=Nr. Bezeichnung Anzahl
R 522 299 248 Schicht-Widerstand 82  kQ/0,30 W/5 % ...uv... . 4
R 523 223 257 Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,30 W/5 % ....co... 2
' R 524 223 260 Schicht-Widerstand 150  kQ/0,30 WU/5 % . Ty 4
R 525 223 258 Schicht-Widerstand 220  k&/0,30 U/5 % «vveevnn. 4
R 526 229 914 Einstellregler 1 kQ/D; 10 W/LIiR:  cssemsna 1
R 527 | 223 259 Schicht-Widerstand 470 Q/0,30 U/5 % ..v... - 1
R 528 223 263 Schicht-Widerstand 1 MR/0,30 W/E % weeveennn 2
R 529 223 218 Schicht-WUiderstand 82  kQ/0,30 U/5 % . - 4
R 530 224 059 Schicht-Widerstand 33 kQ/0,30 W/S5 % wevun.. . 2
R 531 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % ...... . 2
R 532 223 260 Schicht-Widerstand 150 kQ/0,30 U/5 % «coveeen. 4
R 533 223 216 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 U/5 % «evuvennn. 4
C 520 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 BF/ 25 U waeos 4
C 521 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 WF/ 25V ..... 4
C 522 217 862 Keramik-Scheiben~Kondensator 22 pF/500 V/10 % 2
C 523 229 515 Styroflex-Folien~Kondensator 1,2 nfF/ 63 U/ 5 % 2
C 524 229 916 Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 nfF/ 63 v/ 5 % 2
L 525 216 671 Folien-Kondensator 0,1 wF/100 V/20 % 2

Eingangsimpedanzwandler
34 232 463 Eingangsimpedanzwandler kpl. .....cceeeeonn.. 5500 1
T 540 209 863 TEaRBISEEE BE MT8 .ot smmis®ssemonisssiss G ¥ s . 4
r T 541 216 042 Transistor BB 258 B 5 5w s « s s m s o s m ¢ e e s v sier s 65 4
R 540 227 263 Schicht-Widerstand 560 kQ/0,30 WU/5 % . e 4
R 541 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 U/5 % ..vuevvnnn 4
R 542 229 920 Schicht-Widerstand 12  kQ/0,30 W/2 % «.vevvnnn 4
R 543 229 921 Schicht-Widerstand 33  kQ/0,30 W/2 % .v.vn... . 4
R 544 227 253 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 W/2 % .uvveenn. 4
R 545 229 922 Schicht-Widerstand 1,8 kQ/0,30 W/2 % ..ovuvnnn 4
R 546 223 258 Schicht-Widerstand 220  kQ/0,30 W/5 % .eeevnnns 4
C 540 229 933 Folien-Kondensator 0,33 wF/100 v/ 5 % 4
C 541 213 498 Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 V/10 % 4
C 542 229 923 Elyt-Kondensator 2:2 wE/ 50 ¥ e 4
r’ Multifoniedecoder
32 232 462 Multifonie-Decoder kpl. S S S e Wele P W EE A 1
T 600 209 863 Thafsigtor BC 173 € wiswmssvmusws S % 8 5 8 0 o5 6 0 s 3
T 601 209 863 Transistor BC T73 B «ceewwseness AT AN i o % 3
T 602 216 042 Transistar BO 258 B wsesessmsinsssnmeieassesnsss L
T 603 209 863 Transistor BC 173 € teveevecoeconcccnnsosencnnns 3
R 600 227 263 Schicht-Widerstand 560  kQ/0,30 UW/5s % ..... A3t 2
R 601 223 260 Schicht-Widerstand 150 k®/0,30 W/5 % .eeen.. . 2
R 602 223 260 Schicht-Widerstand 150  k/0,30 W/5 % ..... i 2
R 603 227 262 Schicht-Widerstand 470  kQ/0,30 U/5 % ......... 1
R 604 227 256 Schicht-Widerstand 10 kQ/0,30 W/2 % .ovevennn 2
R 605 227 253 Schicht-Widerstand 437 KQ/0,80 W/2 % cswswweis 2
r R 606 227 253 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 W/2 & «.veveens 2
R 607 227 256 Schicht-Widerstand 10 kQ/0,30 W/2 & ......... 2
R 608 227 260 Schicht-Uiderstand 150 kQ/0,30 U/2 % ..c.u.... . 4
R 609 227 260 Schicht-Widerstand 150 KQ/D,30 W/2 B weeesanss 4
R 610 227 260 Schicht-Widerstand 150  kQ/0,30 W/2 % ceeeuenns 4
R 611 227 260 Schicht-Widerstand 150  kR/0,30 W/2 % .evveunen 4
R 612 227 251 Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,30 W/2 % ..c.vvn.. 1
R 613 227 252 Schicht-Widerstand 3,9 kQ/0,30 W/2 % ..c.ovunn. 1
R 614 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 KQ/0,30 W/5 % veceueens 1
R 615 223 258 Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 % .eeeeuen. 2
R 616 223 258 Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 % «ceveueecnn 2
C' 600 222 213 Elyt—-Kondensator 1 pF/50 UV ...... S h s SR R 6
C 601 222 213 Elyt-Kondensator 1 pF/50 UV «ivivennnnnnns e 6
C 602 222 213 Elyt-Kondensator 1 WF/50 U ceriernrnernennenann i 6
C 603 222 213 Elyt—Kondensator 1 PF/50 ¥ cieevrsensossoorasnnns 6
C 604 2292 213 Elyt-Kondensator 1 PF/50 U cievevrnenennnnnennas 6
C 605 222 213 Elyt-Kondensator 1 BE/S50 ¥ ecssnss % 5% @ 508 RS e 8 6
SQ-Decoder

33 232 461 SQ-Decoderplatte kpl. ...cec.en o156 (8 0 Bl E (S 80 6 S W s E 1
" I 620 229 516 Integrierte Schaltung XC 1312 P c.ceeveececnncns 1
R 620 229 926 Schicht-Widerstand 7,5 kQ/0,30 W/5 % ...... . 1
R 621 223 2172 Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % ......... 1
R 229 927 Schicht-Widerstand 5;9 kQ/04530 U/E B susesevsss 4

' 622

21




Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
R 623 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 U/5 % .«.vevnen. 4
R 624 229 927 Schicht-Widerstand 3,9 kQ/0,30 W/5 % ..covvn.. 4
R 625 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 U/5 % .covvennn 4
R 626 223 8BB4 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 U/5 % .c.o... s 4
R 627 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kR/0,30 U/5 % . I 4
R 628 229 927 Schicht-Widerstand 3,9 kQ/0,30 U/5 % ...ovvn.. 4
R 629 229 927 Schicht-Widerstand 3,9 kQ/0,30 W/5 % SRS B T 4
R 630 223 258 Schicht-Widerstand 220  kQ/0,30 W/8 % ......... 1
C 620 216 402 Folien-Kondensator 68 AF/160 U/20 & ssswavsns 2
C 621 229 530 Folien-Kondensator 39 NF/250 U/ 8 % weveesnns 4
C 622 229 530 Folien-Kondensator 39 AFZ250 U/ B % ceswes s .. 4
C 623 222 499 Folien-Kondensator 0,22 pF/100 V/ 5 % .ecevenn. 2
C 624 229 929 Folien-Kondensator 6,8 nF/ 63 U/ GG ey 2
C 625 229 929 Folien-Kondensator 6,8 nf/ 63 V/ 5 % wesmas e 2
C 626 229 530 Folien-Kondensator 39 nF/2SD V/ 5% veeeennnn 4
C 627 229 530 Folien-Kondensator 39 GE/250 U/ & B smsssmsnses 4
C 628 222 499 Folien-Kondensator 0,22 uF/1DD V/ 5 % o5 o e o1 w1 o 501 1o 2
C 629 229 923 Elyt-Kondensator 252 uF/ 50 V' csssswssnsnses 4

Zuischenverstdrker
34 232 460 Zwischenverstidrkerplatte kpl. ......ccc0cenn ot e o 2
T 640 216 042 Transistor BC 253 B e e &R e . 2
T 8441 223 223 Teangigtar BL 207 B sessnsispasaewscamsnnpsswess 2
R 640 225 592 Schicht-Widerstand 56  kQ/0,30 UW/5 % RO 2
R 641 229 920 Schicht-Widerstand 12 kO30 WAS % s swssmmsins 2
R 642 223 262 Schicht-Widerstand 27 kQ/0,30 U/5 % «.oevnvu.n. 2
R 643 226 492 Schicht-Widerstand 27  kQ/0,30 W/2 % «.vvvvnnn. 2
R 644 224 058 Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,30 W/5 % ...ccu... 2
R 645 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % .«uocevenenn 2
C 640 222 218 Elyt-Kondensator 1 ufF/ 50V 00 2
C 641 213 498 Keramik-Scheiben-Kondensator 47  pF/500 V/10 % 2
C 642 229 923 Elyt—-Kondensator 2,2 uF/ 50 UV .... 2
IC-Verstédrker
35 232 459 IC-Verstarkerplatte kpl. ..cceiiienrianccanscns e 1
I 680 223 308 Integrierte Schaltung 709 ........ @ d @ Ty 2
R 680 223 897 Schicht-Widerstand 100  k®/0,30 W/5 % e 4
R 681 025 761 Schicht-Widerstand 15  kQ/0,30 U/5 % &R s 2
R 682 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % e 2
R 683 223 897 Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 U/5 % .ecoveenn. 4
C 680 299 213 Elyt-Kondensator 1 wF/ 50V .... 2
C 681 223 278 Keramik-Scheiben-Kondensator 330  pF/500 V/10 % 2
C 682 216 406 Keramik-Scheiben-Kondensator 15 pF/500 U/10 % 2
C 683 217 862 Keramik-Scheiben-Kondensator 22  pfF/500 V/10 % 2
C 684 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 uF/ 25 V..., 2
C 685 216 664 Elyt—-Kondensator 1 BE/ B85 ¥ sewe 2
C 686 216 664 Elyt-Kondensator 1 wfF/ 35 Vv ... 2
Klangregler
36 232 458 Klangreglerplatte kpl. ........ 5.5 T e B R R R T 1
227 821 ZARNSCHEIHE Tad v vsie s sm s e @ o s s s s s v eieisia aie e seen 2
223 285 Léttse 7,3 x 12 . R L T e 2
R 700 223 786 Einstellregler 25 KQ 1linear eessssensses 2
R 701 223 257 Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,30 W/5 % ...... 2
R 702 223 268 Schicht-Widerstand 150 Q/0,30 W/5 % «.vnienn. 2
R 703 223 264 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,30 W/5 % ..... ‘s 2
R 704 223 216 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W5 % w.euns .. 2
R 705 229 909 Schicht-Widerstand 18  kQ/0,30 W/5 % «veveen. 7
p 700 229 538 Tandem—-Potentiometer 2 x 70 kQ linear . 4§ 5 W e & 2
P /701 229 538 Tandem-Potentiometer 2 x 70 k@ linear ........ s 2
C 700 222 498 Folien-Kondensator 33 nF/250 V/5 % 4
C 701 229 9108 Folien-Kondensator 0,22 uF/1DD V/5 % 2
€ 702 217 981 Styroflex—Folien-Kondensator 4,7 nfF/ 63 V/5 % 2
C 703 222 498 Folien-Kondensator 33 nfF/250 V/5 % 4
Impedanzwandler
37 232 457 Impedanzwandlerplatte kpl. .......... 0010 @ T 0 G D e 1
T 7208 209 863 Transistor BL 173 £ «cesnserns innisnmsnssssas e e 2
R 720 223 897 Schicht-Widerstand 100 k2/0,30 W/5 % .. W 2
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\ Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
D
R 721 227 256 Schicht=Widerstand 10 kR/0,30 W/2 % +ecveeennns 2
R 722 223 258 Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 % ....ovennn 2
i C 720 922 218 Elyt-Kondensator 1 RF/50 V  weeeeennennnrcanennns 4
G 72 222 213 Elyt—Kondensator 1 WF/50 ¥V  c.uveveerarenonncenss 4
Lautsprecheranschluf
38 232 456 LautsprecheranschluBplatte kpl. mit Tastenaggre-
= = S T T T R I ST IO 1
225 385 Distanzplattchen «...ciiieeeecieerecanoecncennn 2
R 223 207 Schicht-Widerstand 330 Q/0,30 W/5 % ............
39 233 676 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste
BSPEAKER My SPEBKER 2 woiss o6 w5 e 5s,6 o sl5oiiais sinses 2
40 233 678 Netzschalter Kpl.: «cececeecereacnsecsscncccaccnns 1
Pegelregler FRONT/REAR
41 232 455 Pegelreglerplatte kpl. ..ceeeiiinncnececaraenene
P 101 229 539 Drehuwiderstand 50 kQ lin. +ccececessscooncnssssas
R 104 229 911 Einstallrealen B0 KRR  asemsism ossiama s nseme oo s
Lautstdrkeregler
42 232 454 Lautstdrkereglerplatte kpl. ....ccceccecacees ok 1
P 100 229 534 Vierfach=Drehuiderstand ..cccececevetssscsscsnnse 1
100 229 B2 Schicht-Widerstand 1,5 MQ/0,30 W/5 % .......con 4
43 232 453 Schalterplatte kpl. ceceeieieeeieiiniencencnenns 1
Stromversorqung
44 232 448 Stromversorgungsplatte kpl. ohne Stabilisierungs-
platte «.ceiieieriierrttottttteeetenseeaiaetenns )
210 362 Sachskantmutter BM 3 . ceeeeeeccscsocsncasscncnse 1
210 813 Sechskantschraube M 3 X 7 .. iecocescoscossccnsnse 1
i T 900 221 831 Transistor BD 138 ....... e o o i i £ 0 B 8 1
T 901 216 042 Transistor BC 253 B sswsiwemsswmssoaoamossmnnnces 1
D 900 229 945 Stabilisierungs-Diode ZU 15 ..ieececcececcoccccas 2
D 901 229 945 Stabilisierungs=Diode ZU 15 .cceccececsocosoancs 2
D 902 227 344 DIinde 1 N BOD0T v oeewwiee s oo s oneiossssssnsssss 7¢
D 903 227 344 DAgde M N AODN  oaemnssmnssmssmes e s s s s o 7
D 904 227 344 DIOHE 1 N AODT e oo wms somoesan o sssosssssssns 7
D 905 227 344 Diote M N AOBDT  wsis s sis s se s o6 5 8555 6 g 0 ¢ o isl w10 g ot 7
D 906 227 344 Dicda 1 N 4007 «sreovsmeconnasnnes R R 7
D 907 227 344 Diode 1 N 40DT  swssssssssmassesesasssessswasse . 7
D 908 227 344 Dinde 1 N 4007 seeveoeavoccacsnonsansssssannssas 7
R 900 224 058 Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,30 W/5 % ..evun.. . 1
. R 901 229 940 Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,30 W/S5 % coveo.onn 1
R 902 223 268 Schicht-Widerstand 150 Q0,30 W/E % ewss . 1
R 903 229 942 Schicht-Widerstand 12 Q/0,30 W/2 % eveienn 1
R 904 226 486 Schicht-Widerstand 330 kQ/0,30 U/5 % ....... . 1
C 900 216 334 Elyt-Kondensator 47 uF/ 63V ..... 2
C 901 216 334 Elyt-Kondensator 47 uF/ 63 ¥V siees 2
C 902 229 943 Elyt-Kondensator 470 pF/ 25V oe... 2
C 903 229 943 Elyt-Kondensator 470 pF/ 25 V' cuens 2
C 904 229 944 Elyt-Kondensator 100 uF/1000V  ..... 1
C 905 220 265 Elyt-Kondensator 47 uF/ 16 ¥V s 1
C 906 230 827 Elyt-Kondensator 1000 uF/ 6 U e 2
C 907 230 827 Elyt-Kondensator 1000 pE/ 16 U wsess 2
C 908 216 388 Keramik-Scheiben-Kondensator 22 nF/250 V/20 % 2
C 909 216 388 Keramik-Scheiben-Kondensator 22 nF/250 V/20 % 2
s Stabilisierung
45 232 467 Stabilisierungsplatte kpl. «.cecerccrncnceccacse i
T 902 222 209 Transistor 2 N 2218 A  cceescccvsssossscossnsoncse 1
T 903 222 206 Toansistor 2 N 2004 e siaie s mee s sie e ssmss oo senssi 1
46 222 497 ARE I WEATMESCREIBE 5 e s e w o0 oinr g oo o oo euemios & e s 2
' 47 223 904 KURLPLUGEL. o onooms o kom 06090 o o 95508 08 00808 890908 0 980 2
D 909 216 027 DiGe BZX B2 i viswwim s w s e assis mesmssessssinmesense 4
D 910 216 027 DAigEE BZX B2 aieie oowiminie mias amsr s sk 658 0w 680588 4
D 911 216 027 DIOHe BZX B2  wws o s e s simwneimme s en s e m e e . 4
. D 912 216 027 DIi0AE BZX B2  wwwinmw siommoremins 6685 s 6888080 0 ame b 4




Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
D 913 229 945 Stabilisierungs=Diode ZU 15 ..vievuvennn ot et 6580 2
D 914 229 945 Stabilisierungs-Diode ZU 15 ....ecenn.. SRR 0 s 2
R 905 229 942 Schicht-Widerstand 12 Q/0,30 W/2 % vvvvren. - 2
R 906 229 942 Schicht-Widerstand 12 Q/0,30 W/2 % .viuunn. . 2
R 907 223 219 Schicht-Widerstand 22 Q/0,30 W/5 % virivennn. 7
R 908 223 219 Schicht-Widerstand 22 Q/0,30 W/5 % . e 2
R 909 224 058 Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,30 W/5 % ......... . 1

Endverstédrker
48 232 466 Endverstarker kpl. ohne Treiber und elektronische
Sicharumg wweswwsewmsswes &3 w88 6 A @ o 8 W e 8 s 1
229 928 Sechskantblechschraube mit Kreuzschlitz
BZ 3,5 X 6,5 veveeenneneens O T PN s P T 4
210 361 Sechskantmutter M 3 .....c0e.. T SRR e o 7
210 369 Sechskantmutter M 5 . iieereneeeeoooconnnnes €3 1
210 483 Zylindersenraubs M 8 X B swscossimas smitsamns NG 3
210 488 Zylinderschraube AM 3 X 12 i eecenennans o1 3 e 8 R 4
49 213 28% CG=Schmelzeinsatz T 1,6 A wi:ivsesssnssasnsiimos 5 e 4
50 222 202 Glimmerscheibe ..... e e S, - 4
224 536 Ispliernippel «ssevssmmswmes 5 e s s B 8 SE s e 6.6 4
227 197 DistanzZfifg .essess 0 0000503000 ol n et ) e e 8 o 4
51 229 853 Thermoschalter
T 303 227 241 Trameistor BD GOT sswwwswms snmssenssssns eassemess 2
T 304 229 515 Transistor BD 608 ...veveeen... e S, . 2
T 300 209 862 Transistor BC 172 B wsvssnssnsssni s smieime - A 2
T 301 224 277 Transistor 2 N 2218 A KPLl.  tevevrnreenenenns RO 2
T 302 222 278 Transistor 2 N 2909 kpl. s:coescmmssnsins . ce 2
52 222 497 AntiwdArmeschelbe «ciivsiwonsssssnwnssns SR R i 4
D 301 220 534 Z-Diode ZM 15 tuerrrrnnnneenn. e O ) e e 1
R 300 295 294 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/ 5 % ....... 2
R 301 229 938 Einstellregler 5 P S 2
R 302 209 902 HeiBleiter 40 9 T 2
R 303 223 264 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,30 W/ 5 % . i 4
R 304 223 264 Schicht=Widerstand 1 kQ/0,30 W/ 5% ....... 4
R 305 223 217 Draht-Widerstand 0,33 Q/4 W0 % e 4
R 306 223 297 Draht-Widerstand 0,33 Q/4 W/10 & ..... .. 4
R 307 224 147 Schicht-UWiderstand 10 Q/0,30 W/ 5 % ..u.... 9
R 308 223 207 Schicht-Widerstand 330 Q/0,30 W/ 5 % .eu.... 1
R 309 223 263 Schicht-Widerstand 1 MQ/0,30 W/ 5 % ... . 7
R 310 226 483 Schicht-Widerstand 100 Q/0,30 W/ 5 % ... . 2
53 218 414 Silizium=Gleichrichter B 40 C 2200 .+...vvuwn... o 1
C 300 216 386 Folien-Kondensator 470 nF/100 V/20 % ...... .. 2
C 301 223 269 Elyt-Kondensator 220 BE/ A8 M sismaaemmn s S5 1
C 302 224 739 Elyt-Kondensator 4700 uF/ 35 V ....... e 2
C 303 224 739 Elyt-Kondensator 4700 uF/ 35 V ....vu... i 2
C 304 210 964 Folien~Kondensator 0,1 wF/100 V/20 % ...... . 2
C 305 210 964 Folien-Kondensator 0,17 WF/100 V/20 % ....... : 2
Elektronische Sicherung
54 232 451 Elektronische Sicherung kpl. ......... ¥ 5 e B W 2
T 820 220 609 Transistor BE 251 B ssssessis eis ke m e 1
T 821 229 511 Transistor BC 172 B  «cwes & w8 16w % SR E e 1
D 820 223 906 Diode T N 4148  urriierennennennneennns S, 4
D 821 223 906 Diode 1T N 414B  tueivnteenonenonoeeonnonennannsnas 4
D 822 223 906 Diode T N 4148 +i.vvvnevnnnnnn e - a4
D 823 223 906 Diode 1 N 4148 ........ e i R . 4
R 820 226 480 Schicht-Widerstand 680 Q/0,30 W/5 % «.uveueevnnn 2
R 821 223 267 Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 % «..vvnvennn 2
R 822 223 267 Schicht=Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 % vuvveneennn 2
R 823 226 480 Schicht-Widerstand 680 Q/0,30 UW/5 % «overuennnn 2
C 820 216 389 Keramik-Scheiben-Kondensator 47 nF/ 50 ¥ sssies 1
C 821 » 203 474 Keramik-Scheiben-Kondensator 680 pF/ 50 V/20 % . 2
C 822 203 474 Keramik-Scheiben-Kondensator 680 pF/ 50 V/20 % . 2
Treiber
b5 232 4572 Treiberplatte Kpl. .t iiiiieieeenennnnnnns . 2
T 800 223 223 Transistor BC 207 B vevervnnrnnnnnnns e 2
T 801 223 223 Transistor BC 207 B ...... o e e TR B e : 2
T 802 224 582 Transistor BC 167~10 Kpl.: +icvvecereronnonecann 1
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56 222 497 Antiwdrmescheibe B ERE N E R e i T 1
D 800 223 906 Dicde 1 N 4148 cwsewns sun e e e 2
D 801 223 906 DIQAD T N ZIZAB  emie e mmsnwv s mms s s 5sasisdassds ‘i 2
R 800 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % ....... . 2
R 801 9938 249 Schicht-Widerstand 47  kQ/0,30 W/5 % .+.coe... 2
R 802 223 214 Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,30 W/5 % ....... . 2
R 803 223 215 Schicht-Widerstand 22 KQ/0,30 W/ % vevvnesn 1
R 804 229 952 Schicht-Widerstand 820 /0,30 U/5 % . - 1
R 805 223 214 Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,30 W/5 % ....... . 2
R 806 223 212 Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % ...vv... o
R 807 223 219 Schicht-Widerstand 22 Q/0,30 U/5 % vueo... . 1
R 808 2923 214 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % .osnsess 9
C 800 228 213 Elyt-Kondensator 1 uwF/ 50V ..... 1
C 801 223 221 Keramik-Scheiben-Kondensator 150 pF/500 V/10 % 1
C 802 220 265 Elyt-Kondensator 47 pfF/ 16V o, g
C 803 213 498 Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 V/10 % 1
C 804 217 862 Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/10 % 1
C 805 220 265 Elyt-Kondensator 47 pF/ 16V ..., 2

Bnderungen vorbehalten!
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